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Samsung Electronics Co. Ltd, ein weltweit fithrender Anbieter von innovativen Speicherlésungen, hat mit der Massenproduktion
der ersten hochleistungsfahigen 3bit-NAND-basierten SSDs fiir Server und Rechenzentren begonnen. Die neue SSD wird es
Rechenzentren ermdglichen, den Workload in Bezug auf Soziale Netzwerke, Web Browsing und Email zu verbessern, und die
Arbeitseffizienz ihrer Nutzer zu steigern. Erste Installationen der 3bit-MLC (Multi-Level-Cell) NAND-SSDs, zunéchst in groRen
Rechenzentren, sind spater in diesem Quartal zu erwarten.

"Im Anschluss an die Markteinfiihrung von 3bit NAND-basierten SSDs fiir den PC-Markt im vergangenen Jahr wird unser neues
3bit-SSD fir Rechenzentren wesentlich helfen, die Marktbasis fir SSDs zu erweitern," sagt Young-Hyun Jun, Executive Vice
President, Memory Sales and Marketing, Samsung Electronics. "Wir gehen davon aus, dass das SSD-Marktwachstum eine neue
Dynamik erhdlt, da die neuen SSDs wesentliche Verbesserungen beziiglich der Investitionseffizienz in Rechenzentren bietet. Dies
wird zu einem spéteren Zeitpunkt des Jahres zur vollwertigen Kommerzialisierung von SSDs in IT-Systemen fiihren."

Die neuen SSDs mit der Bezeichnung PM853T sind mit Kapazitaten von 240GB, 480GB und 960GB verfiigbar. Sie eignen sich fir
den Einsatz in groRen Rechenzentren, die Online-Dienstleistungen wie Social Media, Internet Browsing und Email erbringen. Die
3bit-SSDs bieten eine hohe Random IOPS-Leistungsfahigkeit (Inputs/Output pro Sekunde) und "Quality of Service" (QoS). Beides
ist wichtig fiir Server-Anwendungen in Rechenzentren und Clouds. Angesichts dieser Vorteile erwartet Samsung, dass sich die
Einbindung von 3bit-SSDs in Rechenzentren den Austausch von 2bit-SSD-Produkten stark vorantreiben wird.

Durch die Verbreiterung der Marktbasis fiir SSDs werden die neuen SSD-Modelle PM853T IT-Verantwortlichen erlauben, ihre
SSD-Upgrades zu Investitionen dhnlich denen bei Consumer-SSDs zu optimieren. Beim PM853T wurde eine Steigerung der
Fertigungseffizienz von 30 Prozent gegeniiber SSDs mit 2bit NAND-Flash-Komponenten erreicht.

Hergestellt mit Samsungs 10 nanometer (nm)-Class* 3bit NAND-Flash-Komponenten und basierend auf modernster Controller-
Technologie bietet das neue Halbleiterlaufwerk eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von 530 Megabyte pro Sekunde (MB/s)
sowie eine sequenzielle Schreibgeschwindigkeit von 420MB/s. AuRerdem liest das SSD Daten wahlfrei mit 90.000 IOPS. Es
ermoglicht wahlfreie Schreibvorgdnge von 14.000 IOPS im Dauerbetrieb.

Seit der Produktion des 3bit NAND-basierten 840 EVO SSD im Jahr 2012 hat Samsung die Fiihrungsposition als Anbieter von SSDs
fur ultradtiinne Notebooks und PCs tibernommen. Mit dem PM853T hat sich das Unternehmen bis jetzt eine starke Position bei
hocheffizienten SSDs fiir groRe Rechenzentren gesichert.

Durch diese Markteinfiihrung eines SATA 6Gb/s 3bit SSD verstarkt Samsung seine Zusammenarbeit mit globalen Rechenzentrums-
und Server-Kunden, wahrend das Unternehmen weiterhin {iber das gréRte Angebot wettbewerbsfahiger SSDs (SATA-, SAS- und
PCle/NVMe-Schnittstellen) verfiigt, um die Fiihrungsposition auf dem Premium SSD-Markt zu verbessern.

Laut eines Marktforschungsreports von IHS iSuppli soll der weltweite SSD-Markt um etwa 30 Prozent wachsen. Von 9,4 Mrd. US-
Dollar in 2013 auf 12,4 Mrd. US-Dollar in 2014. Weiter heiRt es in dem Bericht, dass auch in den kommenden Jahren der SSD-
Markt hohe Wachstumsraten erreichen und im Jahr 2017 bei 20 Mrd. US-Dollar angelangt sein wird.

Uber Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit filhrender Anbieter von Technologie, die Menschen iiberall neue Méglichkeiten
eroffnet. Durch kontinuierliche Innovation und Marktbeobachtung transformiert das Unternehmen die Welten der Fernsehgerdte,
Smartphones, Tablets, PCs, Kameras, Haushaltsgerdte, Drucker, LTE-Systeme, Medizingeréte, Halbleiter und LED-L6sungen. Bei
Samsung Electronics Co. Ltd. sind 286000 Menschen in 80 Landern beschéftigt. Der jahrliche Umsatz des Unternehmens betragt
iber US$216,7 Mrd. Fir mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com.

Uber Samsung Semiconductor Europe

Samsung Semiconductor Europe, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. Seoul, Korea, mit Sitz in Eschborn bei
Frankfurt/Main unterhdlt Biiros in ganz Europa und in der Region EMEA (Middle East & Africa). Der europaische Hauptsitz ist fiir
die Marketing- und Verkaufsaktivitdten der Component Business Units von Samsung Electronics zustandig. Dazu gehéren die
Bereiche Memory, System LSI, LED und Display Business in EMEA. Fiir mehr Informationen besuchen Sie bitte
www.samsung.com/semiconductor.
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Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Ujeong Jahnke

Samsung Semiconductor Europe GmbH

Tel. +49(0)6196-66-3300, Fax +49(0)6196-66-23525
Email: ujeong.j@samsung.com
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* Hinweis fir Redakteure: 10 nanometer-Class bedeutet eine Prozesstechnologie zwischen 10 und 20 nanometer.

Samsung und das stilisierte Samsung Design sind Warenzeichen und Servicebezeichnungen von Samsung Electronics Co. Ltd.
andere Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentiimer.
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